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Introducao |

Nanocristais semicondutores (NCs) possuem
propriedades Opticas interessantes que 0s tornam
materiais muito atrativos para utilizacdo na area de
biomedicina, como  marcadores  bioldgicos,
identificadores de tumores cancerigenos, além da
area tecnologica, em células solares e em
dispositivos 6ptico-eletronicos." Neste trabalho, a
sintese de NCs de ZnS foi otimizada por meio da
utilizacdo de diferentes propor¢cBes de precursores
(Ligante : Zn(NOg), : Na,S). Para avaliar o papel do
ligante de superficie foram utilizados os ligantes:
acido mercaptopropiénico (MPA), acido tioglicdlico
(TGA), Glutationa (GSH) e 2-mercaptoetanol (2-
ME).

Resultados e Discussao |

Pelos espectros de absor¢cdo UV-Vis (Fig. 1) é
possivel observar que ocorre deslocamento da
banda principal de absorcdo das nanoparticulas em
funcdo da proporcdo entre os reagentes, indicando
ser possivel controlar o tamanho dos NCs.
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Fig 1. Espectros de absor¢éo Optica UV-Vis para o ZnS
sintetizado com os ligantes (a) MPA (b) TGA (c) GSH e
(d) 2-ME em diferentes proporcdes de precursores.

Todas os NCs de ZnS preparados apresentaram
bandas de emissdo na regido azul e centradas entre

400 e 450 nm. Para as sinteses envolvendo GSH e
34% Reuni&o Anual da Sociedade Brasileira de Quimica

2-ME foi necessario aquecer a suspensao a 80°C
por 2 horas para gerar ou intensificar a
luminescéncia das particulas, indicando que estes
ligantes ndo previnem a eliminagdo de defeitos de
superficie.
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Fig 2. Espectros de PL do ZnS sintetizado com
diferentes propor¢8es de precursores estabilizado com os
ligantes (a) GSH e (b) 2-ME.

Na (Fig. 3a) os difratogramas correspondem a ZnS
com estrutura cubica de blenda de zinco, conforme
esperado. Maior cristalinidade foi obtida para os
ligantes TGA e GSH.
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Fig 3. Padr6es de Difracdo de Raios-X (DRX) para o ZnS
com diferentes ligantes (a) e amostras de NCs excitadas

com comprimento de onda de 310 nm (b).

Conclusodes

A proporcdo de reagentes, e a estrutura do ligante
influenciam na qualidade dos PQs, entretanto na
sintese com o ligante GSH e 2-ME foram
necessarios aquecer a solugdo para melhorar a
intensidade de luminescéncia dos NCs. Ligantes
também influenciaram na cristalinidade do material
final. Bandas largas nos espectros de UV-Vis e de
PL indicam ainda uma distribuicdo larga no
tamanho das nanoparticulas.
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